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Tiger Neo Typ N

72HL4-BDV
560-580 W

MODUL BIFACIAL Z PODWOUINA
SZYBA

Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: System zarzgdzania jakoscig
ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1ISO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Najwazniejsze cechy

Technologia SMBB Technologia Hot 2.0
. Lepsze wychwytywanie $wiatta i magazynowanie Ho Modut typu N wyposazony w technologie Hot 2.0 .
. energii elektrycznej zapewniajg poprawe mocy 2.0 ﬁgz/rﬂgﬁéo sie wyzszq niezawodnosciq i nizszq degradaciq
wyjsciowej i niezawodno$¢ modutu. '

——= Odpornosé PID T Wieksza odpornosé na obcigzenia
\\/ " Gwarancja znakomitej ochrony przed utratg mocy mechaniczne
% przez modut fotowolfaiczny (PID - degradacja : §j§g ,'Z: Potwierdzona odporno$¢ na: obcigzenie wiatrem
X indukowanym napieciem) dzigki zoptymalizowanemu (2400 Pa) i obcigzenie éniegiem (5400 Pa)

procesowi produkcji masowej i kontroli materiatéw. ’
Wyisza moc wyjsciowa i
W ogdlnym przypadku moc modutu wzrasta o 5-25%, : A c € PV&LE POSITIVE QUALITY"
obnizajgc jednostkowy koszt wytwarzania energii > Continuous Quliy Asurance
elekirycznej (LCOE) i zwiekszajgc wewnetrzng stope
zwrotu (IRR).

GWARANCJA WYDAJNOSCI LINIOWEJ

100%
99%

3 12—Ie‘rnio gwarancja na produkt

.§:

§ 30-etnia gwarancja wydajnosci liniowej

_.% 87.4%

§ Lata 0,40% —roczna degradacja w ciggu 30 lat
O

1 12 30



Rysunki techniczne
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Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu

Diugosc: £ 2 mm

Szeroko$¢: + 2 mm

70,

10

I

Wysoko$¢: £ 1 mm

30

Rozstaw rzeddw:
+2mm

15

B-B

Konfiguracja opakowania

(dwie palety to jeden stos)

36 szt./palete, 72 szt./stos, 720 szt./kontener 40 HQ

Parametry elekiryczne i charakterystyki temperaturowe

Krzywe pr dowo-napi ciowe
i mocowo-napi ciowe (570 W)

Charakterystyki temperaturo-
we Isc, Voc, Pmax
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Znormalizowane parametry Voc, Pmax (%)
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Napiecie(V) Temperatura ogniwa (°C)

Charakterystyka mechaniczna

Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwu typu N
Liczba ogniw 144 (2x72)

Wymiary 2278x1134x30 mm (89,69x44,65%1,18 cala)
Masa 32 kg (70,55 funta)

Szyba przednia 2,0 mm, powtoka antyrefieksyjna,

Szyba tylna 2,0 mm, szkto hartowane

Rama Anodyzowany stop aluminium

Skrzynka .

podtqczeniowa Stopien ochrony IP68

Przewody TUV 1x4,0 mm?

wyjéciowe 400 mm, (-): 200 mm lub dtugos¢ niestandardowa

SPECYFIKACIJE

JKM560N-72HI4-BDV  JKM565N-72HI4-BDV  JKM570N-72HI4-BDV  JKM575N-72HI4-BDV

Typ modutu

SIC NOCT SIC NOCT
Moc maksymalna (Pmax) 560Wp 421Wp 565Wp  425Wp
Napiecie mocy maksymalnej (Vmp) 41,95V 39,39V 42,14V 39,52V
Natezenie pradu mocy maksymainej (Imp) 13354 10,69A 13,41A  10,75A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 50,67V 48,13V 50,87V 48,32V
Pragd obwodu zwartego (Isc) 14,13A  11,41A 14,19A  11,46A
Sprawnos¢ modutu STC (%) 21,68% 21,87%

Temperatura pracy (° C)

Maksymalne napiecie uktadu

Maksymalne obcigzenie bezpiecznika szeregowego
Tolerancja mocy

Wspobtczynnik temperaturowy mocy Pmax
Wspdtczynnik temperaturowy napiecia Voc
Wspodtczynnik temperaturowy natezenia prgdu Isc

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)

Referencyjny wspotczynnik pracy dwustronnej

JKM580N-72HI4-BDV

SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCT
570Wp  429Wp 575Wp  432Wp 580Wp  436Wp
42,29V 39,65V 42,44V 39,78V 42,59V 39,87V
13,48A  10,81A 13,55A 10,87A 13,62A 10,94A
51,07V 48,51V 51,27V 48,70V 51,47V 48,89V
14,25A  11,50A 14,31A 11,55A 14,37A 11,60A

22,07% 22,26% 22,45%

-40C~+85C

1500 VDC (IEC)
30A
0~+3%
-0,30%/°C
-0,25%/C
0,046%/C
45+£2°C
80+5%

Wydajnosé dwustronna -wzmocnienie mocy tylu modutu

Moc maksymalna (Pmax) 588Wp 593Wp 599Wp 604Wp 609Wp
2 Sprawno$¢ modutu STC (%) 22,76% 22,97% 23,17% 23,37% 23,57%
Moc maksymalna (Pmax) 644Wp 650Wp 656Wp 661Wp 667Wp
15% L
5% Sprawno$¢ modutu STC (%) 24,93% 25,15% 25,37% 25,60% 25,82%
- Moc maksymalna (Pmax) 700Wp 706Wp 713Wp 719Wp 725Wp
° Sprawno$¢ modutu STC (%) 27,10% 27,34% 27,58% 27,82% 28,07%
*STC: é Irradiancja 1000 W/m? . Temperoturo ogniwa 25°C am o AM=1,5
Vl‘ L
Irrodlonqo 800 W/m? Temperofurc otoczenia 20°C - . AM=1,5 = Predkos¢ wiatru 1 m/s

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zcsTrze'zone.

Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie produktowej mogqg

ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Polska wersja tego dokumentu jest jedynie ttumaczeniem pomocniczym.

JKM560-580N-72HL4-BDV-F3-PO

W przypadku rozbieznosci miedzy wersjq angielskq a polskq, rozstrzygajgca bedzie wersja angielska.
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Building Your Trust in Solar

TgerNeo N-type

72H14- BDV
560-580 Watt

BIFACIAL MO DULE WITH
DUALGIASS
N-Type

Po sitive powertolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
1SO09001:2015: Quality Manage ment System
1SO14001:2015: Envionment Management Syste m

1S045001:2018
Occupationalhealth and safety management systems

Key Features

. SMBB Technology : HOT Hot 2.0 Technology
. Betterlight trapping and cumentcollection to improve The N-type module with Hot 2.0 technology hasbetter
module poweroutput and reliability. 2.0 reliability and lo wer LID/IETD.
e PID Resistance [ERN] Enhanced Mechanicalload
| . .
% Excgll.e nt Anti-PID peernnanc e guarantee via )ﬁ( Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow
X optltmllzed mass-production process and materials : o100 pa load (5400 Pascal).
contro
Higher Power Output -
® N ~ ,
////////// Module powerincreases 5-25% generally, bringing = c € PV CYCLE < -y POSITIVE QUALITY"
sig nific antly lower LICOE and higher IRR. A = ’

LINEAR PERFO RMANCE WARRANTY

100%
99% :I

12 YearProduct Wamanty

30 YearlinearPowerWamanty

87.4%

Guaranteed PowerPerformance

V vears 0.40% AnnualDegradation Over30 years
30



Engine ering Drawings
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Iength: £2mm
Wid th: +2mm
Height: +lmm

Row Pitc h: £2mm

1 i I -
A-A B-B

Curent (A)

Packaging Configuration

(Two pallets = One stack)

36pce/palets, 72pcs/stack, 720pc s/ 40'HQ Contamer

HecticalPeformance & Empemture Dependence

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (570W)
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Nomalized ke, Voc, Pmax (%)
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Voltage (V)

Cell Type
No.ofcels
Dime nsio ns
Weight
Front Glass
BackGlass
Frame

Junc tion Box

Output Cables
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Cellemperature (C)

Mechanical Characterstics

N type Mono -c rystalline

144 (2x72)

32 kg (70.55 bs)

2.0mm, Anti-Reflec tion Coating

P68 Rated
TUOV 1x4.0mm’

2278x1134x30mm (89.69x44.65x1.18 inc h)

2.0mm, Heat Strengthened Glass
Anodized Aluminium Allo y

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

SPECIFICATIONS

JKM560N-72HI4-BDV ~ JKM565N-72HI4-BDV  JKM570N-72HI4-BDV  JKM575N-72HI4-BDV

Module Type

Maximum Power(Pmax)
Maximum PowerVoltage (Vmp)
Maximum PowerCurent (Inp)
Open-circuit Voltage (Voc)

Sho 1t-c irc uit Curre nt (Isc )
Module Efficiency SIC (%)
Operating Temperature (°C)
Maximum system voltage
Maximum serie s fuse rating

Powertolerance

Temperature coefficientsof Pmax

Temperature coefficientsof Voc

Temperature coefficientsof Isc

SIC NOCT S1IC NOCT
560Wp  421Wp 565Wp  425Wp
41.95V  39.39V 42.14V  39.52V
13.35A  10.69A 13.41A  10.75A
50.67V  48.13V 50.87V  48.32V
14.13A 1141A 14.19A  11.46A

21.68% 21.87%

Nominaloperating celltemperature (NOCT)

Refer. BifacialFactor

BIFA CIAL O UTPUT REA RSIDE PO WER GAIN

S1IC NOCT SIC NOCT
570Wp  429Wp 575Wp 432Wp
4229V  39.65V 42.44V 39.78V
13.48A  10.81A 13.55A 10.87A
51.07V 4851V 51.27V 48.70V
14.25A  11.50A 14.31A 11.55A

22.07% 22.26%

-40°C~+85°C

1500VDC (IEC)
30A
0~+3%
-0.30%/ °C
-0.25%/ °C
0.046%/ °C
45+2°C

80+5%

JKM580N-72HI4-BDV

SIC NOCT
580Wp  436Wp
4259V 39.87V
13.62A  10.94A
5147V 48.89V
14.37A  11.60A
22.45%

Maximum Power(Pmax) 588Wp 593Wp 599Wp 604Wp 609Wp
5%
‘ Mo dule Efficiency SIC (%) 22.76% 22.97% 23.17% 23.37% 23.57%
Maximum Power(Pmax) 644Wp 650Wp 656Wp 661Wp 667Wp
15% .
‘ Mo dule Efficiency SIC (%) 24.93% 25.15% 25.37% 25.60% 25.82%
Maximum Power(Pmax) 700Wp 706Wp 713Wp 719Wp 725Wp
25%
’ Module Efficiency SIC (%) 27.10% 27.34% 27.58% 27.82% 28.07%
N @ 1 ™ a
STC. = @ * Imadiance 1000W/m” Celmperature 25°C -{< AM=1.5

NOCT :_f.‘_f Iradiance 800W/m”

©2022 Jinko SolarCo., Itd. Allrights reserved.
Specificationsincluded in thisdatasheetare subjectto change withoutnotice.

!w‘)] Ambient Temperature 20°C

{ ) AM=15

@; Wind Speed 1m/s

JKM560-580N-72HI4-BDV-F3-EN



